Tamara-Rita OVARI, Gabriella SZABO, Liana Maria MURESAN* UNACTH ETROPA
VIRTUTIBUS SPLENDET
Babes-Bolyai Tudomadnyegyetem, Kémia és Vegyészmérnoki Kar
Arany Janos utca 11. szam, RO-400028, Kolozsvar, Romania

e-mail. liana. muresan(@ubbcluj.ro™
Elmeleti bevezeto

Epoxi (EP) alapt korr6ziovédé bevonatot készitettiink cink hordozon. A bevonat porusos I tdbldzat: Az EP gyanta elonyei és hatranyai:

szerkezetének javitasa, valamint az elektrolit utjanak meghosszabbitasa érdekeében szilika
(810,) nanorészecskeket (NP) és (3-amino-propil) trietoxiszilannal (APTES) modositott szilika sy megmunkalhatosag hidrofil

(510,-APTES) nanorészecskéket vegyitettiink a rétegbe. A SiO,-APTES szintézis két modon

tortént: egyik modszer tartalmazta a Si0, NP modositasat, majd epoxigyantaba valo bevitelét csOkkent reaktivitas a megkemeényedett epoxi

(ID; a masodik szintézis pedig kozvetlen az epoxigyantaban tortént (II). A nanorészecskék porusokat tartalmaz

morfologiai jellemzését TEM, a réteg fizikai-kémiai jellemzését pedig SEM mikroszkopiaval,
peremszog és tapadasi mérésekkel tanulmanyoztuk. Az epoxi vékonyrétegbe beépitett SiO,

NP korroziogatlo teljesitményét cink hordozon elektrokémiai impedancia spektroszkopiaval
(EIS) vizsgaltuk. * alacsony eloallitasi koltség

* 0 elektromos szigetelO konnyen keletkeznek repedések ¢€s
terjednek tovabb

Kiserleti koriilmények

EIS mérések: e eleltréd A mintak elkészitése:
Munkaelektrod: bevont ¢és bevonat nélkiili cink ‘ Platina elektréda
elektrod S=2 cm? feliilettel

Referencia elektrod Munkaelektréd

* A Si0, NP feliileti modositasa (3-amino-propil) trietoxiszilannal
Ag/AgCl, KCl (8510,-APTES):
Ellenelektrod: Platina elektrod S (I) a NP funkcionaliz 2’112’1821, maj d az EP

Ag/AgCl, KCI, ... : | gyantaba valo bevezetése [1]
-> (II) az EP gyantaban torténo funkcionalizalas [2]

Kisérleti berendezes: PARSTAT 2273 Az EP/ SiO,-APTES szolok elkészitése

3% NacCl elektrolit

Elektrolit oldat: 3 tomeg% NaCl < > * A cinklemezek elOkészitése és tisztitasa

Referencia elektrod:

1. dbra: Haromelektrodos cella vizlata. * Réteghuzas martasos modszerrel (dip-coating)

Eredmeények

TEM mérések: Rétegvastagsag és adhézios mérések:
o CRCS e S e 3. tablazat: A vizsgalt rétegek vastagsaga és adhézioja:

EP EP/SiO, EP/SiO,-APTES (I)  EP/SiO,-APTES (II)

18,89 15,58 21,44 10,87

% 61,00 89,75 99,99

i | ol . SEM mérések:
. : 2"

Peremszog méresek:
2. tablazat: Peremszog mérések eredményei EP, EP/Si0,, EP/SiO,-APTES (1) és (Il) rétegek esetén, 0-30 perces

LBT 30.0kV 15.0mm x100 LM(UL)

3. abra: SEM felvételek az EP/Si0,, EP/Si0,-APTES (1) és (I1) vékonyrétegekrol.
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4. tablazat: A rétegek|Z|,,; g, értékei 1, illetve 2 nap 1oooooo—; L 1000000; .. v 1nep
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5. abra: 2 nap 3 tomeg% NaCl-ban valo daztatds soran az EF, EP/Si0,,
4. abra: Bevonat nélkiili cinklemez, EP, EP Si0, és APTES-szel modositott Si0O, EP/SiO,-APTES (1) és (Il) rétegek Bode-diagramjai

toltoanyagot tartalmazo vékonyrétegek Bode-diagramjai és | Z| ), g, értékei.

1ZI/Ohmcm™

Vegkozvetkeztetesek

A TEM képek azt mutatjak, hogy az (I) szintézissel csokkentettitk a Si0, NP agglomeraciojat és részecskeméretét. Bibliografia: [1] S. R. Karnati , D. Oldham, E.H. Fini

A (II) szintézis soran vékonyabb bevonatot kaptunk, amely azonban jobb adhézioval és | Z |, ,, o, értékkel rendelkezett JESRAAEILERS EREE R EREL LU BSBTERIE U Es
' to enhance resistance of asphalt binder, Construction and

A SEM felvet.c.elen is rlathatju}(, hog:y a rétegiink ebben (II) az esetben nem f()’lyt e’I. | - Building Materials 211 (2019) 1065-1072.

* A peremszog mérések arrol tanuskodnak, hogy az EP rétegek, melyek modositott S10, NP tartalmaznak, kevésbé 2] S. Mehmood, N. Ali, F. Ali, F. Haq, M. Haroon, S.
hidrofil jelleggel rendelkeznek. Fahad, The Influence of Surface Modified Silica

» Az elektrokémiai mérések alapjan kijelenthet6, hogy 2 nap 3 tomeg% NaCl-ban val6 aztatas utan a EP/SiO,-APTES [ taiaiiiis sy S It uliuy SRl
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